
Iinformation 
- SU 178,179 2/84 

Hersteller: VEB Mikroelektronik „Karl Liebknecht“ Stahnsdorf 

Si-npn-Leistungsschalttransistor für Schaltnetzteile 

Maße in mm und Anschlußbelegung 

Masse ca. 22g 

Kollektor am 

Gehäuse 

N Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich 

Kollektor-Basis-Spannung SU 178 SU 179 lE=0 Ucso 3800 1000 V 
Kollektor»Emitter-Spannung 
hB=0 Uceo 400 450 V Kollektorstrom lc 6 A 
Kollektorspitzenstrom lcm 8 A Gesamtverlustleistung 
Y = 50 °C Prot 60 W Sperrschichttemperatur D +150 *C



Kennwerte, (0; = 25°C — 5K) 

min. 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

VoE = UoBo» VE = - 2V !cex 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
Ic = 2,5 A, IB = 0,5:4 UCesat 

Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
Ic=2,5A,lg=0,5A UBesat 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

Ic= 100 mA UreRceo 400)' 
450)? 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 

Ig = 10 mA UrBRIEBo 6,0 

Abfallzeit des Kollektorstromes fr 

Ta 25 A y ODA 
I w 4 

)' SU 178 3 H04 
)? SU 179 

Bestellbezeichnung: Transistor SU 178 
Transistor SU 179 

Änderungen vorbehalten! 

BE-Nr. SU 178: 137 82 14 106 178006 
SU 179: 137 82 14 106 179084 

typ max. 

1,0 mA 

15 V 

1,4 V 

V 
V 
V 

V 

1,0 uSs 

Die vorliegenden Datenblätter dienen 
ausschließlich der Information! 
Es können daraus keine Liefermög- 
lichkeiten oder Produktionsverbind- 
lichkeiten abgeleitet werden. 
Änderungen im Sinne des techni- 
schen Fortschritts sind vorbehäiten. 

RE 
Hersusgeber 

Iim vob kombinat mücroelakaronik 
DDR- 1035 Berlin, Mainzer Straße 25 
Teleton. 58005 21, Telax: 0112981 0113055 



FAkreslektronik 

SU 178/179 / BUX 82 / BUX 83 
n-p-n Si-power switching transistors for switched mode power 
supplies 

Dimensions in mm and terminals 
weight c. 22 g 
Collectorat case , 

Maximum ratings (0, = —25...+125°C) 

Collector-base-voltage 
k=0 

Collector-emitter voltage 

=0 

Collector current 

Peak collector current 

Total power dissipation 

00< 25°C 

Junction temperature 

x 



Characteristics (0, = 25°C — 5K) 
min. typ max, 

Collector-emitter cut-off current 
Uce = 800 V, 1000 V * Icex 1,0 mA 

(SU 178) (SU 179) 

Collector-emitter saturation voltage 

Ic=2,5A, lg =0,5A UCcesat 1,5 V 

Base-emitter saturation voltage 

Ic=2,5A,lg=0,5A UBesat 1,4 V 

Collektor-emitter breakdown voltage 

Ic= 100 mA UjRıceo 400') V 
450°) 

Emitter-base breakdown voltage 
Ig = 10 mA U(8RIEBO 6 V 

Fall time . 
Ic=2,5A, lg = -lg=0,5A tr 1,0 s 

') SU 178 
?) SU 179 

Denotation for ordering: Transistor SU 178 

Transistor SU 179 

Alteration reserved! 
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